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Sposéb wytwarzania na wyrobach metalowych powtok dyfuzyjnych
zawierajacych azot, siarke i wegiel

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania na wyrobach metalowych powtok dyfuzyjnych zawie-
rajacych azot, siarke i wegiel w atmosferze reakcyjne;j.

Proces nasycania powierzchni metali i stopéw w kapielach solnych-azotem, siarka i weglem nazvwany jest
procesem siarkocyjanowania i przebiega on zazwyczaj w temperaturze 560—580°C. Proces ten stosowany jest do
obrébki powierzchniowej czg¢sci maszyn, a takze narzedzi skrawajgcych narazonych na silne zuzycie w wyniku
tarcia i scierania. Ze wzgledu na dobre wlasnosci smarujgce siarczkéw Zelaza wystepujgcych w powtoce dyfu-
zyjnej, proces ten jest stosowany w celu docierania czesci maszyn. Siarkocyjanowe powloki dyfuzyjne odzna-
czajg si¢ réwniez znaczng twardoscig, ktéra spowodowana jest dyfuzja azotu i wegla w gtab warstwy wierzchnio-
wej obrabianych wyrobéw.

Znane s3 metody siarkocyjanowania w soli i w gazach.

W sktad dotychczas stosowanych kapieli solnych wchodza, oprécz soli zawierajgcych siarke, silnie toksy-

- czne cyjanki potasu i sodu oraz Zelazocyjanki, co w wielu przypadkach ogranicza zastosowanie przemystowe
metod kapielowych.

Procesy wytwarzania powtok dyfuzyjnych zawierajacych azot, siarke i wegiel metodami gazowymi stoso-
wane w przemySle polegajg na siarkoazotowaniu w atmosferach zawierajacych np. amoniak i pary siarki lub
amoniak i siarkowoddr.

Celem wynalazku jest spos6b wytwarzania powtok dyfuzyjnych na wyrobach metalowych zawierajacych
azot, siark¢ i wegiel w atmosferach reaktywnych powstatych z rozktadu zwigzk 6w amidowych, w szczegdlnosci
za$ mocznika i jego pochodnych, zwtaszcza tiomocznika a takze zwigzk6w nieorganicznych zawierajacych siarke
i azot, zwtaszcza siarczku amonu lub tez par siarki Atmosfera reakcyjna zawiera od 0,1 do 10% obj¢tosciowych
par zwigzkOw siarki lub siarki w przeliczeniu na czystg siarke, przy czym proces prowadzi si¢ w temperaturze
500—650°C w czasie od 0,3—10 godzin.

W przypadku koniecznosci zwigkszania zdolnosci azotujacej atmoslery reakcyjnej nalezy wzbogacié ja
amoniakiem lub atmosfera, ktéra powstata z rozktadu biuretu uzytego w ilosci do 50% obje tosci.
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Zwigzki amidowe nieorganiczne wprowadza si¢ do komory roboczej pieca w postaci statej, cieklej lub tez
par powstalych z rozktadu tych zwiazkéw, tak aby w komorze roboczej pieca panowato nadcisnienie “okoto
50 mm Hg 0.

Przyktady atmosfer reakcyjnych dla uzyskania na wyrobach metalowych powtok dyfuzyjnych zawierajg-
cych azot, siarke i wegiel. ' -

Przyktad l. Atmosfera powstala z rozktadu mieszaniny

mocznik — 97% wag.
tiomocznik - — 3% wag.
Przyktad II Atmosfera powstata z rozktadu mieszaniny
mocznik 1199% wag.
siarczek amonu — 1% wag.-
Przyktad III Atmosfera powstata z rozktadu mieszaniny .
mocznik — 70% wag.
tiomocznik — 5% wag.
amoniak — 25% wag.
Przyktad IV. Atmosfera powstata z rozktadu mieszaniny
mocznik — 75% wag.
biuret —22% wag.
siarczek amonu — 3% wag.
Przykta d" V. Atmosfera powstata z rozktadu mocznika i par siarki
mocznik —99,5% obj.
pary siarki  — 0,5% obj.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb wytwarzania na wyrobach metalowych pow!ok dyfuzyjnych z‘awieraj’qcych azot, siarke i wegiel,
znamienny tym, Ze powloki te wytwarza si¢ w atmosferze reakcyjnej powstatej z rozkt.du zwigzkéw
amidowych, zwlaszcza mocznika 1jego pochodnych korzystnie tiomocznika, oraz’ zwiazkéw nieorganicznych
zawierajacych pary siarki korzystnie siarczku amonowego oraz siarki, przy czym pfooes prowadzi si¢ w tempera-
turze 500—650°C w czasie 0,3—10 godzin.

2. Sposéb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze watmosferze reakcyjnej ilo$¢ par zwigzkéw za-
wierajgcych siarke lub siarki tiomocznika i siarczku amonu wynosi 0,1 do 10% obje tosciowych w przeliczeniu na
czysta siarke.

3.Sposéb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze atmosfere reakcyjng wzbogaca si¢ w amoniak lub
w produkty rozktadu biuretu uzytego w ilosci do 50% objetosci w celu zwigkszania jej zdolnosci azotujacej.
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